
Elektronika 1.        Pót-pót-ZH 2016. 12. 12. 
 

1. 2. 3. 4. 5. 
Σ 

Név: 
 

Neptun:       
 
1. Rajzoljon le egy földelt bázisú alapkapcsolást npn tranzisztorral, egytelepes munkapont beállítással, 

kapacitív bemeneti és kimeneti csatolással!  
Rajzolja le a fenti áramkörének kisjelű, középfrekvenciás, lineáris, frekvencia független helyettesítő 
képét!  
Határozza meg a fenti áramkörének a kisjelű paramétereit: Rbe = ? , Rki = ? , Aü= ? , 
Rajzoljon le egy földelt bázisú alapkapcsolást pnp tranzisztorral, egytelepes munkapont beállítással, 
kapacitív bemeneti és kimeneti csatolással!  
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2. 
Az áramkör adatai:  

Ut = 10 V, R1 = 8,8 kΩ,    R2 = 10 kΩ,   Rg = 2 kΩ. 
 
A tranzisztorok adatai:    

UBE0 = 600 mV,   Um = 0.5 V ,  B = ∞. 
 
a) Mekkora a T2 tranzisztor munkaponti emitterárama? 
b) Mekkora a T2 tranzisztor kollektorának UC20  
   munkaponti potenciálja? 
c) Mekkora a T2 tranzisztor átlagos disszipációs teljesítménye, ha  
     az Uki  +0,5 V amplitúdójú, 50% kitöltési tényezőjű négyszög jel? 
d) Mekkora a T2 tranzisztor átlagos disszipációs teljesítménye, ha  
     az Uki  0,5 V amplitúdójú, szinuszos jel? 
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c.) , d.)  T2 tranzisztor disszipációs teljesítménye: 
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c.)      uki(t)=0.5 négyszög:     
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d.)      uki(t)=0.5 sin(t):     
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3. 
Az áramkör adatai:  

R1 = 4,4 kΩ,    R2 = 5 kΩ,   Rg = 2 kΩ. 
 
A tranzisztorok adatai:    

UBE0 = 600 mV,   Um = 0.5 V ,   
IE02=2mA, és B1 = B2 =β1 = β2 =99  
 

Határozza meg az alábbi kisjelű, erősítő paramétereket: 
a.)   Rajzolja le a kisjelű, lineáris helyettesítő képet  
 és határozza meg a paramétereit! 
b.)   Rki = ? 
c.)   Rbe = ?   
d.)   Uki/Ube = ? ha Rg = 0. 
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4.   Az áramkör adatai: 
 V, 18=tU      Ω= kR 2001   

 ,k 12,k 2,k 2 21 Ω=Ω=Ω= SSD RRR     

 T1:, T2: n csatornás növekményes MOS FET   
    paraméterei: ,mA1,V2 00 == DP IU  

             T1   munkapontja: ID01 = 1 mA   

Kérdések:   a.) R2 = ?     
                   b.) ID02 = ?    
                   c.)  Telepteljesítmény:  Pt = ?   ha ube = 0 
                   d.) T1 tranzisztor disszipációja, P1Tr = ?  ha ube = 0. 
 

Megoldás: 
 

a.)  T1 tranzisztor karakterisztikája: 
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d.)   ube = 0,    →   egyenáramú állapot:   
       A T1 tranzisztorok disszipációja:   mWUIP DSDD 1414101011 =⋅==     
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5.   Az áramkör adatai: 
 V, 18=tU      Ω= kR 2001  Ω= kR 1002  

 ,k 12,k 2,k 2 21 Ω=Ω=Ω= SSD RRR     

 T1:, T2: munkaponti meredekségei: 
SSSS m1,m1 21 ==  

              

Határozza meg az alábbi kisjelű, erősítő paramétereket: 

    a.) Rajzolja le a középfrekvenciás, kisjelű,  
    lineáris helyettesítő képet, ha C = 0 (nincs kondenzátor)! 

         b.) uki/ube = ? , ha C = 0 (nincs kondenzátor). 
         c.)  uki/ube = ?, ha C = ∞.          
         d.)  Rki = ? ? , ha C = ∞. 
 
 

Megoldás: 
 
a.)  Váltóáramú, kisjelű, lineáris  
         helyettesítőkép,  ha  C = 0: 
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c.)       Váltóáramú, kisjelű, lineáris  
              helyettesítőkép, ha  C = ∞:  
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